
　志願者から評価を依頼された方は、次頁の「慶應義塾大学理工学部 AO 入試の概要について」をご参照のうえ、

下記記入欄にできるだけ具体的に記入してください。記入された評価書は、志願者にその内容を見せることなく、厳封し

て志願者にお渡しください。
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慶應義塾大学理工学部AO入試の概要について

　この入学試験は、一定水準以上の学業成績をおさめ、明確な志望動機をもっており、慶應義塾大学理工学部を第一志望

とする者を対象とする入試制度です。高等学校在学時に勉学・課外活動などで優れた実績をあげ、理工学部に入学後、他

の学生の範となることが強く期待される者に入学を許可します。

　高等学校在学時の勉学・課外活動などの優れた実績とは、例えば、以下のいずれかに該当する活動を通して、世界的・

全国的なレベルで高い評価を得ていることを指します。

A．科学技術に関する活動

（例）国際数学／物理／化学オリンピックなどの世界規模のコンテストへの出場

	 　�日本数学／生物学オリンピック、物理チャレンジ、化学グランプリ、日本情報オリンピックなどでの入賞。

または、ジャパン・サイエンス＆エンジニアリング・チャレンジ、日本学生科学賞など、研究発表・論文コ

ンテストにおける入賞

B．課外活動（文化系・運動系を問わない）

（例）スポーツにおける世界大会への出場、全国大会での入賞

出願資格：以下の⑴から⑸の条件をすべて満たすこと。

⑴　慶應義塾大学理工学部での勉学を強く希望し、明確な目標をもって、本学部を第一志望とする者。

⑵　�高等学校在学中あるいはそれに相当する課程の期間中に、勉学・課外活動などの優れた実績を有し、それを証明で

きる書類または資料の提出ができる者。なお、入学志願者調書の所定欄にも活動実績を記入してください。

⑶　次のいずれかに該当する者。

　①　高等学校（特別支援学校の高等部を含む）もしくは中等教育学校を2020年 3 月卒業見込みの者

　②　高等専門学校の第 3学年を2020年 3 月修了見込みの者

　③�　外国において、学校教育における12年の課程を、2019年 4 月 1 日以降、2020年 3 月31日までに修了（見込み）の

者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

　④�　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を、2019年 4 月 1 日以降、2020年 3 月31日までに修了（見込み）の者

　⑤�　文部科学大臣が指定した者（昭和23年文部省告示）のうち､ 国際的な評価団体（WASC、ACSI、CIS）の認定

を受けた外国人学校の12年の課程を、2019年 4 月 1 日以降､ 2020年 3 月31日までに修了（見込み）の者

⑷　調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。

⑸　履修科目については以下のすべての条件を満たしていること。

　①�　高等学校全期間（卒業見込みの者は、第 3学年第 1学期まで）に履修したすべての教科・科目の全体の評定平均

値が4.1（小数点以下第 2位を四捨五入）以上であること。

　②�　次の科目をすべて履修し、すべての評定が 4以上であること。

　　　教科　数学（以下の 5科目の合計が15単位以上）

　　　　　　数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学Ａ・数学Ｂ

　　　教科　理科（以下の 4科目の合計が12単位以上）

　　　　　　物理基礎・物理・化学基礎・化学

　③�　外国語については、コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱを含み、合計14単位以上を修得して

いること。ただし、コミュニケーション英語基礎の単位を修得単位に含めることはできません。また、英語以外の

外国語の単位で充当したい場合はご相談ください。

募集人員：若干名

※	 この評価書は、慶應義塾大学理工学部AO入試の出願に必要な書類の一つとして定めているものです。

学業あるいは活動実績を客観的に評価できる方に記入をお願いしております。


